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Teil 1

Grundlagen






Kapitel 1

Grundbegriffe und Messmethoden

In diesem Kapitel werden zunéchst wichtige Grundbegriffe und einige fiir das Verstandnis des
Magnetismus relevanten Konzepte eingefiihrt. Danach werden verschiedene Messmethoden
zur Charakterisierung der magnetischen Eigenschaften von Materialien vorgestellt.
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1.1 Grundbegriffe des Magnetismus
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1.2 Messmethoden
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